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Stránka 2 
 

Anotace 

Zpráva se zabývá dimenzováním polovodičového měniče s IGBT tranzistory. Zejména 

porovnáním několika variant řešení při použití výkonových IPM modulů od dvou různých 

výrobců.  Cílem je vybrat nejoptimálnější variantu, která bude použita ve finální konstrukci.  

 


